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1.　はじめに

近年の社会のIT化は，ADSLや孅項，第二項，第三項は，それぞれペルチェ効果によるもの，

Wは
W＝VI＝NI [（αp－αn）I（Th－Tc）＋ IR]と表される。

A：      半導体素子の断面積
L：      半導体素子の長さ
αp, αn：p, n半導体素子のゼーベック係数
ρp, ρn：p, n半導体素子の電気抵抗率
λp, λn：p, n半導体素子の熱伝導率
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